C_y 77 SGS-THOMSON GENERAL PURPOSE & INDUSTRIAL

MICROELECTROMICS
O
AG &DO 220
DO 220 |

DO s.

RECTIFIER DIODES

HIGH EFFICIENCY FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES

[ VRRM = 50,100,150,200V  tymax35ns |

2222

Type lo VRRM IFsm VFE | IF IRVRRM ter Package
10 ms Tl 100°C T] 100°C (1)
max max max
A ) A ) A) (mA) (ns)
BYW 100- 50 50
gm 183:(5’8 15 b 50 0.85 15 05 35 F 126
BYW 100-200 200 See note 1
BYW 98- 50 50
e 3 e 70 0.85 3 1 35 DO27 A
BYW 98-200 200 See note 1
BYW 29- 50 A 50
BYW 29-100 A 100
BYW 29-150 A 8 150 80 0.85 5 06 35 DO 220
BYW 29-200 A 200
BYW 80- 50 A 50
BYW 80-100 A 100
BYW 80-150 A 8 150 100 0.85 7 1 35 DO 220
BYW 80-200 A 200
BYW 80PI- 50 50
BYW 80PI-100 ' 100
BYW 80PI-150 g 150 100 0.85 7 1 35 DO 220 |
BYW 80Pi-200 200
BYW 81- 50, (R) 50
BYW 81-100, (R) ) 100
BYW 81-150, (R) 15 150 200 0.85 12 15 35 DO 4(2)
BYW 81-200, (R) 200
BYW 81P- 50 A 50
BYW 81P-100 A P 100
BYW 81P-150 A 15 150 200 0.85 12 15 35 DO 220
BYW 81P-200 A 200
BYW 81PI- 50 50
BYW 81P1-100 i 100 ‘
BYW 81PI-150 15 150 200 0.85 12 1.5 35 DO 2201
BYW 81PI-200 200
() Ig=1A V=30V digidt = —50As I, = 0.2 gy Note 1:t;, = 25ns @ If = 0.5A diF/dt = 100 Alus
(2) 10-32 UNF - M5 thread available on request —Type number + suffix M. IR=1A Iy =025A
Type number : cathode to case. N : New product.
Type number + suffix R ; anode to case.
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